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摘要(译)

提供一种发光面板，其中伴随高清晰面板的制造的孔径比的下降被抑
制。提供一种容易生产的发光面板。该发光面板包括：第一发光元件及
第二发光元件，该第一发光元件及该第二发光元件包括选择性地形成的
含发光有机化合物的层；光学元件，该光学元件在形成上述层之前形成
或者以不损伤上述层的方式形成，并且从第一发光元件或第二发光元件
发射的光进入该光学元件；以及第三发光元件，该第三发光元件不包括
上述选择性地形成的含发光有机化合物的层。从该光学元件及该第三发
光元件发射不同颜色的光。
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